
像增强型相机 武汉凯立特

产品名称 像增强型相机 武汉凯立特

公司名称 武汉凯立特科技有限公司

价格 面议

规格参数

公司地址 湖北省武汉市江岸区绿地汉口中心S11-4-11

联系电话 18672968412 18672968412

产品详情

EM增益--高灵敏度

EMCCD技术，有时也被称作"片上增益"技术，是一种全新的微弱光信号增强探测技术。它与普通的科学
级CCD探测器的主要区别在于其读出寄存器后又接续有一串"增益寄存器"，它的电极结构不同于转移寄
存器，信号电荷在这里得到增益。

武汉凯立特科技有限公司是一家致力于光学、光电子相关产品、显微镜及影像系统领域相关仪器设备的
代理销售与系统集成开发的综合性0服务商，从事科学级、工业级仪器的推广工作，服务于高校、国0家0
级科研单位及相关高技术产业。欢迎来电咨询！

暗计数

在SAPD中，雪崩不仅由光子的吸收引起，而且还可以由结中发生的热，带间或捕获过程中产生的载流子
随机触发。它们会引起自我触发效应，称为暗计数。

减少暗计数的（zui）简单方法是冷却探测器。这减少了热载流子的产生。因此，在低温下，暗计数主要
由带间隧穿产生的载流子以及更重要的捕获电荷产生的载流子所控制。过高的偏置电压会增加暗计数的
发生，增加了探测效率同时降低了时间抖动。因此，必须谨慎选择偏置电压的工作点。

在门控模式下，通常将这种效应量化为门持续每纳秒的暗计数概率。

例如：暗计数率：1350Hz，门宽20ns，触发频率10MHz；    

门控暗计数：1350/（20x10M）。

到目前为止，通过后脉冲使用死时间的技术来降低暗计数增加。如果在探测到光子之后，SPAD两端的电
压保持低于击穿电压的时间间隔大于陷阱寿命，则陷阱电平为空且不会触发雪崩。对于InGaAs/InP SPAD



，典型的捕获时间在微秒范围内。在每次雪崩探测到光子之后，利用死区时间（=电压未升高到击穿电
压以上的时间）来抑制雪崩，死区时间要比捕获电荷的寿命长。在100MHz的触发速率下，两个门之间的
时间间隔为10ns。因此，1us的死区时间将抑制接下来的100个门，像增强型相机，并且（zui）大计数率
将限制为1 MHz，在门控模式下，可采取此方法。在自由运行模式下，死区时间会限制计数率。在死时
间结束后，你能够无限制的探测光子，直到产生一个主电荷载体。 像增强型相机-武汉凯立特由武汉凯立
特科技有限公司提供。武汉凯立特科技有限公司位于湖北省武汉市江岸区绿地汉口中心S11-4-11。在市场
经济的浪潮中拼博和发展，目前凯立特在画面处理器中享有良好的声誉。凯立特取得全网商盟认证，标
志着我们的服务和管理水平达到了一个新的高度。凯立特全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美
好未来。
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